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MEMORIA DESCIAIPTIVA

PARA SOLICITAR PATENTE IE INVENC JON XN ESPANA

POR: "METODO PARA RRECUPERAR W, SELENIO DE LOS

DISCOS IBSECEBATOS"

A NOMBRE DE STANDARD ELFCTRICA, S.&e, DOMICILIADA EN

MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N2,7

"La presente invencidn se refiere & la recuperacidn de selenio
¥y con mayor pa.rticularidad e la recupqraciﬂn de selenio de elementos
eléctricos de selenio, como ser rectificadores y cdlulas fotoeléctri-
cas,

Un elemanto de selenioc tel como un rectificador o uma célula

fotoeléctrica, comprende generslmente una base metfl ics o place por-
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tadore sobre la quwe se dispone uns cape adlerente de selenio conve-—
nientemente cristalizado, y sobre le cusl se dispone un contraeclectro-
do, gemeralments una cepa delgmde de une sustancis metéliom, En el
caso de un rectificador, el contra-electrodo se aplice corrientemen-
te pulverizendo sobre 1a superficie de selenio una sustancis metdl i-
ca tal como metal Wood o lo similar, Este sustancis se pulveriza en
condicidn fundids y se solidifica sl enfriarse, formndo una ape de
metel de contra-electrodo, que se adhiere al selenio, |

Los elementos de selenlo del tipo indicado, generalmente se
electro-forman o0 se someten de otro modo & pruebss eléctricas para
establecer su aptitud para el servicio, Er el curso de este trata-
miento eléctrico o prueba, y también en otros puntos durante 1a pro-
duccidn, como ser antes y después de diversos tratamientos de cale~
faccidn antes de aplicarse el contra—electrodb, c; después de esa apli-
cacidn pero antes de la electro-formmcién, se recheza una centidad
de e80s elementos, Bn los casos en que no es posible hacer gue los
elementos rechazados sesn aptos pars el servicio, se desperdician
& no ser que puedan recuperarse sus componentes,

Ds acuerdo con la presente invencidn, se proporciona uns
maners de recuperar el selenlo, que se ha encontrado eficas y espe-
cialmente & %8 para recuperar el delenio de una.cantided considera-
ble de elementos rechazados o inoperativos, que pueden encontrarse
dirante la produceidn en masa de las unidades,

i)e acuerdo con el método de la presente invencidn, se dis-
pons el elemento recubierto de selenio, que puede 0 no llevar um
caps de cmtra-electrodo, sobre una claps metdlice caliente o msa,

y& se lace girar le mesa répidamente, estableciendo as{ una fuerza

centrifugs considernble en el elemento. La tenperature de la mess
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es sufic imntemente slevada camc para fundir el seléni‘o’,‘ rero insu-
fiente para fundir la place de base o el contra-elsctrodo que estd
sobre el selenio. El contre-electrodo se fundes & una tempe mturs

considersblemente més alta, Rl material del contr&-eiectrodo tiende
® oxidarse dursnte el procediniento de calefeceidn, pero no se funde,

Se ha comprobado que el selenio fundido es expulsado desde
abajo de. la cape de contra—electrodo no fundida, que queca bastante
intacta, X1 selenio se esparcird alrededor de ls periferia de la
Pleca y en conse€uenc ia puede recogerse facilmente., La rotacidn se
detiene cuando s0lo queda una pelfcula delgmds de selenio entrs el
contra~electrodo y la placa de base,

La invenciin se comprenderd con msyor claridad sl leerse
la descripcidn que sigue, con referencia e los dibujos que se ecom—
paflan, en los cualees |

La flg, 1 es una vista superior de un elemento de selenio,

La fig. 2 es una vista en corte, tomada por la linea 2-2
de 1a fig, 1.

La fig, 3 es una viste en panta de un elemento de selenio
que Ba diferencis del de la fig, 1 en que lleva una ﬁerforacién
central , como ee corriente,

Le fig. 4 es una viste en plants de una mesa rotative adap-
tads para ser calentads y sobre la cusl puede disponerse el elemen-
to de selenio para fundir el selenio y separarlo del elemento,

Le fig, 5 es una vists en elevacidn, parcisimente en c orte
tomeds por la linee 5-5 de la fig, 4,

La fig, 6 es una vista en planta de una forme modificada
de mesd, que se adapta més particularmente pars llevar elementos
de selenio del tipo representado en la figura 33

la fig, 7 es una vista en elevacidn, parcislmente en corte,

tomada por la lfnes 7-7 de la fig.6,
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®n los dibujos, las figures 1 y 2 representan un rectifi-
cador de selenio del tipo de disco circular. Este rectificador
com;;rende eererslmente una placs circular de sacero 1 sobre la
cual de dispone una caps de selenio 2, en forma cristalins. Sobre
esta capa se dispone una caps.de contra~electrodo 3, que genersl-
mente es un metal de bajo punto de fusidn, como ser metal Wood,
que se pulverize sobre el selenio, En gsneral, el contre-electro-
do no se hace llegar hasta el borde del disce, sino que se deja
un margen de selenio sin ;-acnbrir, segdn se ilustra, para evitar
8l cortocircuito entre el contra-electrodo y la placa de hase,

La fig, 3 representa uns modificecidn de esta forma de
rectificador; en la cusl la place portadora llevae une perforacidén
centrel 4, La capa de selenio & cubre generslmente tode la super
ficie de la placa portadora y en general él contra-elsctrodo 3
estd espacindo & cierta distancis de la perforacidn y también
de la periferis del disco, pars evitar ds poner en cortocircui-
to 8l disco,

Los réctificadores de este tipo se electroforman comumnmen-
te en un circuito de corriente continus o un circuito de cormente
continua pulessnte, en el que se nhace pasar 1a corriente a través
del rectificador en la direccidn opuesta sl sentido normel de
flujo de la corrliente, A veces fallan los rectif icadores dursnte
la electro-formacidn y en consecuencis se descartan como u.nida,-
des rechazadas, Los elementoe rectificadores pueden ser rechagze~
dos también en diversas stapas del proceso de produccidén, como
gse ha mencionado snteriormente,

De acuerdo con la presente invencidn, se & proporcionado

une manera eficaz y fécil de separsr el selenio de esas unidades,
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dejando por lc tento &l selenia dispdnible para uso futuro,
Las iiguras 4 y 6 representan una visia en planta ‘y una viste
en elevacidn en corte, respectivamente, de un mecanismo dtil
pare separar el sslenio de los discos del tipo representadd
en las figuras 1 & 3, Este mecaniamo comprende una mes‘b. 5, que
preforentemente es de forms circular y pusde esiar compuests
de una caps superior 6 y una capa inferfor 7 empe rmadas entre si,
segin se ilustre, La mesa se foma de dos capas con el fin de
proporcionar cavidades o compartimientos demtro de la mesa, en .
los que pueden disponerse elementos eldciricos de calefaccidn -
8, que se representen esquemdticamente en lineas cordades en
ia fig, 6.

Los elementos de cale faccidn pusden incorporsrse & la
mosa de cuslquier maners spropisda y bien conocida (no re presen-
tada en detalle en los dibujos] y debieran ser suficientes como
pare llevar la mesa & une temperature de aproximadsmente 2356%C.,
que es algo meyor gue el punto de fusién del selenio, que ee de
2188C,, aproximademente, La mesa se hice mtﬁtive alredédor
de su centro, sobre usn eje rotativo 9 que pusde estar unido &
le superficie inferior de las mesas de cual uier senere apropie~
da, como ser medimnie la pestafia de acoplamiento 10 que ee
asegura mediante tornillos 11 &1 eje y mediente pernos 12 a la

nesa,

El eje 9 es preferentemente hwecoe, estamdc dotado de
un pasaje longitudinsl interno 13 a través del cual pueden
llevarse los cables condactores 14 y 15 del elementos qalefa-c—

tor eldctrico 8 hacia anillos colectores aproplados 16 y 17,
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respectivamente, mediante los cuales pusde aplicaree tensiénr
el elemento calefactor desde escobillas 18 y 19, mientras estd
glrendo el eje.

Lz periferis de la porcidn superior de le mesa estéd dotada
preferentemente de un borde leventado 20 y une scanaladura anular.
2l inmpdliatamente dentro del borde, S¢ dispone preferentemente
una tapa apropieda 22 sobre la mesa,

Durante el funcionamiento, puede aplicarse corriente al
elemento calefacior y el eje 9 Ducde hacerse girar rdpidamente
miisnte wisa transmisidn a fuersze motriz epropiada, como ser un
motor eldctrico, Antes de hecer girar el eje, se dispone uma
centidad de elementos de selenio 23 alrecdedor de la periferia
de la mesa, contra el borde 20, segin se represente en la fig.4.
Los elementos de selenio pusden ser del tipo representado en 1a
fig.1 o en la fig,3, o de alguns otra forma, si asf se desea, o
bien puedien comprénder sdlemente le plt;.ca. de base con selenio
sobre la misma, %l calor que se &plice es suficlente para fundair
el selenio, Si estd presente el cortra—electrodo, el celor se
mantiens & un nivel suiiciente como para fundir el selenio, pero
insuficiente para fundir el contra-electrodo, oxidédndose prefe-
rentemente este Wltimo, En scnsecuenc ia, cuando se }acé girar
répidamente la mesa mientras se esté fundiendo el sclenio, el
selenio fundido es impulsado contrs el borde de 18 mesa y sae
dentyo de la a.aans}:adura anuler 21, ~desde donde puede recoger-
se después de haberse interrumpido la rotecidn,

Les figuras 6 y 7 ilustran une forme modificada de la

mosa, e es més particularm:nte Wil pars elementos de selenio
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del tipo ilusirado en ls figure 3, con una perforacidn central,
La mesa esté dotada de una seccidn superfor 25 y uns seccidn infe-
. rior 26, muy similar a las seccions s de 1ls mesa de la figura 5,
150 empledndose un elemento calefactor eldctrico similar, La parte su-
perior de la mess esté dotads de una pluralided de espiges 27, se-
paradas por una distsncis conveniente, cerca de la periferis de
la mess, de modo que pueds disponerse un slemento de selenio sobre
cade espism, sobresaliendo la espign & través de la perforacidn
156 4 del elemento., Mediante este disposicidn, se coloce una cantided
de elemcntos de selenio 28, del tipo genersl indicado en la £ig.3,
al rededor del borde periférico de la mesa, como se indice en la
fige6e
Fuede proporcionarse un receptdculo amilar 29 para recoger
160 el selenio fundido arrojado de la mesa. Este receptéculo fijo 29
estd preferentemente abicrto en su parte superior y adaptado pare
recibir una tapa 30, Fsté configuredo pars proporcioner una cemslets
anular 31, como se ilustre, dentro de la cual cae el selenio. Cusn-
do se hace girar la mesa rédpidemente sobre su eje, mientras se co-
165 necte el elemento calefactor, el selenio fundido serd arrojade
contra les paredes del receptéculo anular 29 y caeri dentro de
la camalets 30, &8 donde puede recogerse,
Se comprenderd gque el presente procedimeinto no estéd limi-
tado e.i empleo de los aparatos particulares que se divulgen, re-
170 presentados y descritos sdlamente & tftulo ilustrativo. La inven-
cidn 8dlo estd limiteds por el alcence de las reivindicec iones
anexas,
Bste invento corresponde & una solicitud de Patente formu-

ladn en los Rstados Unidos del Norte de América el 16 de Merszo
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de 1946 sefimlada con el n®,654993 y se acoge, por lo tanto,

& los beneficios que otorgan los convenios Intermacionsles

vigentes,

Los puntos de invencién propia y nueva que se presen-
tan para que seen objeto de esta Patente de Velnte Afos, sm
los sigulentes:

1, Un método pera recuperar, de una place portadore,
une capse de selenio que se adhlere = la placa, que comprende
sostener la place sobre una nesa caliente y hacsr girar la mese,
por lo que el selenio fundido por ¢l calor es arrojade de 1a
place portadore,

2. Un método para recuperar selenio de un elemento de
selenio del tipo dotado de una placa portadore, una capa de
selenio adherente a la place y una capa de contre-glectrodo
sobre el selenio, que comprende retener la placa portadors
en uns posicidn sobre una mese cuye temperaturs se eleve & mis
del punto de fusidn del selenio y hacer girar répidamente
la mesa, por lo gue el selsnio fundido es arrojado de entre
le, place portadoré y el contra-eclectrodo,

3., Un método pera recuperar selenio de un elemento
de selenio del tipo dotedo de una place portadore metélice,
uns capa de selenio adherente & la placa y uns capa metédlica
de contra-electrodo sobre el selenio, teniendo el selenio un
punto de fusién inferior sl de la place y al del contra-elec—

trodo, que comprende retener el elemento com la parte inferior

de lz place portadora contra la mese, calentar la mese lo su-
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ficiente como para fundir el selenio pero no suficiente cemo
pare fundixj la placs portadore ni la capa de contre-electrodo,

y hacer girar le mesa, por lo cue el selenio fundido es obligado
& salir de entre la placa portadora y el contra-electrodo,

4, Un método para recuperar gelenio de un elemento de
selenio del tipo dotado de una place portadora me t£lica, una
caps de selenio adherente & la pleca y una caps metélice de con-
tra-elcctrodo sobre el selenio, teniendo el selenio un punto
de fusidn inferior sl de la placa y sl del contra-electrodo, que
comprende sostener el elemento con la parte inferior de la placa
portadore contra la mesa, calentar la mesa para fundir el selenio
y pars oxidar la cepa de contra-electrodo y hacer glrar la mess
para seperar selenio de la placa portador® por fuersa centr{fugs,

5, Un mftodo para recuperar selenio de un elemento de A
selenio del tipo que tisme una placa portadora meté}ice plens,
una caps de selenio adherente & la placs y una cape metdlica
de contra—-electrodo sdherida sobre la capa de seienio, tenlendo
el selenio un punto de fusidn inferior al de la placas portadora
y a1 de la capa de contra~electrodo, que comprende retener la
placa portadors sobre una mesa, con la sﬁperficio de la placa
opussta & la caps de selenio de plapmo sobre la mesa, elevar la
temperatura de la mesa lo saficiente como para fundir el selenio,
pero no lo suficiente como pare fundir la placa portadora ni la
cape de contra-electrodo, hacer girar las mesas con suficiemte
rapidez como pare arrojar el selenio fundido de entre la placa
portadore y la cepa de contra~elsctrodo y hacer que el selenio

ss{ arrojado caiga en un receptdculo.
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6. Mtodo para recuperar el selenio de los discos dese-

chados,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que sntecede
representado en los dibujos que se acompafian y & los fines
especificados,

Este Memoria consta de diez hojas escritas por una sols

cCaXé,

mae, 16 SEP.1947
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